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La presaente invencién se refiere a una puaerta automdtica -
de rufdo para un amplificador de sefial de sincronizacién.

El rufde parésito de duracion momentdnsa hace mucho tiempo
que representa un problema en los receptores de telsvisidn, sisndo
particularmente molesto para los sistemas de sincronizacidén de rui
do y los sistemas de Control Automatico de Ganancia (C.A.G). Los ~
impulecs de rufdo generalmente son de amplitud mucho mayor que los
componentes de sincronizacidn de la safial video compuesta., Como r£5
sultado, un sistema de CAG al yue se le permita muastrear estos im
pulsos ds rufdo de gran amplitud desarrollard una tensién de con-
trol de salida quea tiende a disminuir répidamente la gaﬁancia del :
‘amplificador IF, E1 resultado de este cambio de tensidn dal contrui
CAG ss una sefial video compuesta indeseablemente atenuada.

Un afecto de esta rdpida atenuacidn de la sefial video com-:
cronizacidn convencional, el separador de sincronizacidén es inbapa%

pussta es una pérdida intermitents de sincronizacién. Cuando se a-

plica una seffel video compuesta muy atenuada a uh ssparador de sin

de responder inmediatamente @ la sefial video atenuada, La pérdida i
resultanie de impulsocs da sineronizacion en la salida del éaparadn%
da sincronizacidén hace que yusden desenclavados los sistemas de -
desviacidn vertical y horizontal. |

Un procedimiento muy conocido para disminuir los sfectos -

dal rufdo pardsito de duracién momentdnea en los sistemas de CAG -
@8 ol de desconsctar el sistema da CAG mientras dure el ruido_paré%
|8ito ds duracién momenténea. Esto impide que el sistema de CAG mueé
‘ran 15z impulsos de rufdm de gran amplitud y. par zopai-gtanis Qué
dasarcollen une tensién de salida de CAG gue reduzca la ganancia -!
dal omplificador IF. | |

Dasgconectando sl sistema de CAG mientras dura el. impulso .

noruls ~dinntrac e carrigen los problemas del sistema deCAG se -
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permite la carge de los condensadores que acoplan la sefial video
compussta al amplificador de sincronizacién y los circuftos sepa-~
radoraes de sincronizecién durante los impulsos de rufdo, en la mg
dida en qus varios impulsos de sincronizacidn se reducen después
del impulso ds rufdo. .

Una puerta automdtica de ruido pers un amplificador de sg
fial de sineronizacidn comprende un condensador que tiena una prime
ra borna adaptada para acoplerse a una fuente de sefialas das aincré
nizacién, con un nivel médximo inferior a un primer nivel, y sefie-
les de rufdo, con un niQal méximo superior al primér nivel, Unos =~
medios que proporcionan un primer recorrido de carga, incluido un
diapoeitivo’activo conductor de corriente, acoplado a la segunda
borna del condensador, cargan el condensador desde la fusnte de sg

fiaigw prdcticamente de acuerdo con las caractsristicas del primer :

resurridy oo carga cuando S8 pone en servicio el dispositivo acti-

ve conductor de corriente. Unos medios de deteccién que praporcio-
nan un sagundo racorrido de carga acoplado a la segunda borna dal;
condansgaldor y a los medios que proporcionan un primer recorrido dq
carga ponsn en servicio €l dispositive activo conductor de corriaﬁ
te cuando las‘seﬁalas producidas por la fuente de sefiales son infg
riores al primer nivel y pone fuera de servicio el dispositive ac-
tive conductor de corriente cuando les sefiales producidas por lasi
fuentes de sefales son superiores al primer nivel, La carga del _{
condensadsr a partir de le fuante de sefiales practicamente de a-
cuerdo con las caracter{sticas del segundo recorrido de carga se
praporciuna por lo tanto cuando la sefieal producida por la fuente
ww Swieiss BUn Guperiores el primer nivel, |

. En los dibujos adjuntos:

ta figura 1 es un diagrama esquemdtico, parcialmente en

¥.im=x 03 wivque ds un receptor de televiaidn que incorpora la in-
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La Figura'2 ilustra una forma de onda en una borna A del
diagrama esqﬁematica de la figura 1,

En la figura 1, una antena 12 interpreta las sefales slec
tromagnéticas de radiofrecuencia (RF) y produce sefiales 8ldctricas
de RF que se acoplan a los circulftos 14 de sefiales. Las senales -

de RF acopladas a los circuftos 14 de sefiales se amplifican y de-

tectan para recuperér la modulacidén de la portadora video que re-
presenta la sefial video transmitida, La sefial video recuperada ss
alimenta a una borna de salida 16 y se acopla al electrodo ge con
trol del cinescaopio 18 para proporcionar la modulacién de intensi-
dad del haz de electrones producido dentro del cinescopio 18. Ade-
més, la sefial vides gue incluye la informacion de sincronizacidn
sg alimenta a una borna de salida 20 de los circuitos 14 ds seﬁa-:
laes,

La sefial detectada producida por los circuftos 14 de sefig
lgs contienean tambien la modulacién de la portadora audio que re-;
presenta la sefial audio transmitida. La sefial audio recuperada 8-
alimenta a una borna ds salida 22, jue s$e acoplan a un altavoz 24,
que transforma las sefiales audio en ondas acdsticas,

"Las sefiales video, incluidas las ssfales de sincronizacién
desarrolladas en la borna 20 de los circuitos de sefiales 14, se Ei
copnlan, a través de un condensador 26, a una bourna A de los circui
tos de sincronizacion 28. Con el fin de describir el funcinnamiani
to de los circuftos de sincronizacién 28, se considerard el Funci4
namiento en las condiciones siguientes: (1) funcionamisnte duranté
21 intervalo de sincronizacidén (t0 - tg de la Figura 2); y (2) -
funcionamiento durante un intervalo de impulso de ruido (t4 - tg E

-l

da )2 Ffigura 2) cuando el impulso de rufdo tiene una amplitud su-

wie~ al wmbral da rufdo UR representado en la figura 2. Antes -
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del tu se supondréd qus las sefiales producidas en la porna A tal -
como se representa en la figura 2, no contenien ningun impulso dae
rufdo. Durante una porcién (tl - tz) del intervalo de sincroniza-
eién, las senales en la borna A producen una corriente @ traves de
una combinacidn en serie de una resistencia 30, la unién entre ba-
se y emisor de un primer transistor 32 de una puserta de ruldo 34

y un resiator 36 acoplados entre la borna A y el potencial de refg
rencia, La corriente que pasa a través de la unién bass-emisor prg
duce una corriante desds una fuente de potencial de corriente con-
tinua (B+) a la que va acoplado el electrodo colector del transis
tor 32, fiscogiendo adecuadamente los valores de los resistoras 305
y 36, magnitudss de potencial en la horne A inferiorss al umbral |
de ruido repressntado en la figura 2 producirdn una tension a tra.
vés del resistor 36 inferior @ la tension necesaria para polarizar
directamente la upidén bass-emisor des un segundo transistor 38 de ‘
la puerta de ruldo 34, cuya unidn va acoplada en paralelo con el :
rasistor 36, Dado que la unién base-emisor del transistor 38 no =~:
astd polarizada directamente durante el intervalo oe aincronizacién
la tensién en el electrodo colector del transistor 38 serd sufi-
ciente para proporcionar la polarizacién directa de la unién base;
emipor de un tercer transistor 4U de la puerta ge rufdoc 34 por mg
dio de un resistor 42 acoplado desde B4 al electrodo colector al
transistor 38 y el electfodo pase del transistor 40, Con la unién

basa-emisar del transistor 40 polarizado directamente en la forma

proparcionada para el resistor 42, se proporciona la méxima con-

ducsisn antre los electrodos colector y emisor del transistor 40.
labido a la polarizacidn directa de la unidn base-emisor !

dal transistor 40, la tensién producida en la borne s durante 8l |
Patgesdio by = t2 produce un flujo de corriente a través de la - |

%A tdn o an earis de un resistor 44, la unidén base-emisor del

PR
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transistor 46, la combinecién paralela de un resistor 48 y l2 unién
base-smisor de un transistor 50U Yy 13 unién colector-emisor dsl = '
transistor 40 al potencial de refserencia, El paso de corriente a
través des las uniones base-emisor de los transistofes 46 y 50 pro
porcionan un flujo da corriente a través de la unién colector-smi:
sor dal transistor 46 desde la fuente de corriente 52 formada por
los transistores 64, 56 y 58, el dodo 60 y sl resistor 62. La polz
rizacién directa de la unidn base-emisor del transistor S0 propogi'
ciona un paso de corriente a traves de los dfodos 64 y 66 acopla-.
dos en combinacidén en serie entre la fusnte de corriente 52 y el

electrodo colector dal transistor 50, .
]
Con la corriente pasando a través de los diédos 64 y 66, §

gl potencial en la unién de los diodos 64 y 66 se encuentra por dé
bs jo del nivel nsceserio para polarizar directaments un diodo 68

en combinacidén en serie con un resistor 70, cuya combinacidén en ~!
serie ve acoplada entre la unién de diodos 64 y 66 y sl potancial?
de referencia, En esta condicidén, la tensidn. desaprollada sn la i
unién dal dfodo 68 y el resistor 70 es de aproxiﬁadamente cero vai
tios; en consecuencia, no hay ninguna corriente qﬁe pass a través%

)
de la combinacidn en serie de un resistor 72, la unién base-emisof

de un transistor 74 y un resistor 76 acoplado en paralslo con 8l ;
reaistor 70 6 a travds da un resistor 78 y la unién bass-smisor -|
de un transistor 80 igualmente acoplado en paralslo con el resis-
tor 70,

Sin ningdn flujo de coarriente a travéa de la unidn basa-
emisor del transistor 74, el transister 74 estd sn ocorte y un cop
dansador 82 acoplado al elactrodo colector del transistor /4 empig
za a cargar a partir de le fuente de corrients constunte propor-

cionada por el transistor 84 en combinacién con un resistor 86 -

zegda en unidén con la fuents de corrients constante 52, A me-

"

G




10

15

20

25

dida que aumente la carga del condensador B2, se polariza directs-
mente la unidén base-smisor de un transistor 88 que tiene su elec-
trodo coelector acoplado a B+ y su electrodo emisor acoplado & lia
potencial de referencia por medio de un resistor 90, y se desarrg
lla una tension a travds del resistor 90, yue corresponde 2 ls ten
sién yue pasa a travéds del condensador 82, El slectrodo smisor del
transistor B8 va también acoplado a una borna de salida que se en
cuentra acoplada a un slaborador 84 de sincronizacion vertical 4Jue
proporciona un impulseo de sincronizacién en una borna de salida 96
a un nivel predetesrminedo ds tensidn a una vporna de salida 92 de
los circuitos de eincronizacién 28, cuyo nivel se alcanza dnicamen
te una vez cada campo de la seffal videa.,

Los impulsos de sincronizacidn en la borna 96 se acoplan
2 un circuito de desviacién vertical 98 jue dasarrolla una sefial
de corriente, que se encuentra puesta adecuadamente esn fase cnn~1;
ssfial en la borna A, 2 través de los arrollamientos oe desviacidn,

vertical 100a y 100b que estdn acoplaedos entre una borna de sali-i
|
da 102 del circufto de desviacién 98 y el potencial de referencia,

El flujo de corriente a través de los arrollamientos lODa;

y 100b de desviacidén vertical proporciona el desarrollo de un Flg!
Jjo muy cerea del cinescopic 18 gue proporciona una desviacidn veg?

|
ticel del haz de electrones en la cara del tubo 18 del cinescopio;

!

Al no pasar ninguna corriente a través de la unién base-8:

i

misor del transistor 80, el transistor 80 se encuentra al corte y{

la tensién en sl electrodo calector, que estd acoplado a una Fueg!

te de corrients constante formada por un transistor 104 que actua
en unién con la fuente de corriente constante 52, proporciona un[
potancial de aproximadamente B4 en une borna de salide 106 que vﬂ
acoplada a un circulto horizontal de desviucidn 108. La transiciép

Bgace v potencial de aproximadamente el potencial de referencia
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a 84 en la borna 106 en t, tal como se representa en la Pigura 2
proporciona la sincronizacidn apropiada de lus seffales producidas
en una borna de salida 110 del circuito de desviacién horizontal
lUB.con sefiales de sincronizacidn en la borne A de los circuftos
de sincraopnizacién 28, La corrients producida a través de los arre
llamisntos de desviacidn horizontal 112a y 112b acoplados entre lé
borna de salida 110 y el potencial de referencie y situados muy
cerca del cinescopio 16 proporciona la desviacidén horizontal del
haz de elsctrones producido en 8l cinescepio 18.

€1l circui{to de desviacién horizontal 10t produce.igualmen-
te impulsos dn una bornus de salida 114 que va acoplada a un multis
plicador y rectificador de alta tension 116, desarrollando de eseé
modo un potencial de corriente continua de alte tensién en una boi
ha de salida 118 que va acoplada al electrodo del dnodo terminal
del cinescopio 18, £l potencial de alta tensidn del electrodo aqg'
do terminal del cinescopio 18 proporciona la acqleracidn deseada z
del haz de slectrones producido en el tubo de electronss del ci- .
nescopilo 18. ‘

Con el fin ae poner fuera de gervicio la sefial de sincr@-j
nizacidén horizontal producida sn el slsctrodo colector dsl transiﬁ
tor 80 durante los pariodos de sincronizacidn vertical, una sefial,
de salida desarrollada en una borna de salida 120 del elaporador E
de e;ncronizacidn vertical 90 se acoplsa al electrods de la bass f
de- un transistor 122. La sefial en la borna de salida 120 praporcié

na la saturacidn del transistor 122, estabilizando de ese modo la

tensidn sne electrodo colector del transistor 80 a aproximadameg'
te el pctencial de referencia durante el intesrvale de sincroniza;
cidén vertical., i

Durante a8l intervalo t3 - t4, tal como se representa an -

le fipuvra 2, l2 tensién sn la borna A @8 inferior a la yue 88 ne-
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cesita para polerizar directamente las unionee bass-emisor de los
transistores 32 y 46 por medio de los resistores 30 y 44, Con 8l
trgnsistor 46 al corte, sl transistor 50 se sncuentra también des
conectado y el potencial en la unidén ce los diodos 64 y 66 aumenta
@ un nivel qua poleriza directemente sl dfode 68 y produce un pg
tencial en la unién dal dfodo 68 y &l resistor 70 que proporciona
la polarizacidén directa de las uniones base-emisor de los trensis
tores 74 y 80 Con la unién base-smisor del transistor 74 polarizi
da dirsctamente, se descarga el condensador 82 acoplaodo al electrg
do colector del transistor 74 y el potenciul en la oorna de salida
92 do los circultos de sincronizacién 28 disminuya a aproximadamepn
te sl potancial de refersncia,

Con la unién base-amisor del transistor 80 polarizada di-
ractamante, el potencial en la borna de salida 106 de los circuitos
de sincronizacién 28 se reduce a aproximadamente sl potencizl de
refarencia,

En condiciones normales da sefial, es decir, con impulsos
de ruido ausentes superando la amplitud de la ssfial ae sincroniza
cidén, solo la sefial de sincronizecidén proporciona el flujo de cogf

riente a través del condensador 26, Por lo tanto, sntre las sefa~:

!
les de sincronizacidén, el condsnsador 26 pueds descargar a través;

del resistor 27 con el fin ds proporcionar 8l reconocimiento de -?
3
|

Durante los periodos en los gua se producen impulsos de -;

las sefiales de sincronizacién subsiguientss.

rufdo que superen el nivel del umbral de ruido, tales como los rg‘
presentados durante el intervalo t4 - ts de la figura 2, el con- }

deneador 26 sin la puerta de rufdo 34 se cargarfa a través del rel

sistor 44y las uniones base-emisor del transistor 46 y 50 a una o
tensisn anormalmente alta, Con el condensador 26 cergado a la teﬂ!

i g6 avrmalments alts, al condensador 26 normalmente no se dascap



i0

15

20

25

3

garia suficientements al principio del siguients intervale de &in-
cronizacién tal como en to' para proporcionar lapolarizacidn direg
ta de les uniones base-emisor de los transistores 46 y 50 por la
safial de sineronizacidn yus se prasente en to' y t3' « En conse~
cuencia, no se mantendria una sincronizacidn apropiada de los cir-
cuftos de desviacién vertical y horizontal.

Con la adicion de la puerte de rufdo 34, que sn unién con

@1l resistor 30, establece el umbral de ruido tal como se respresen=

ta en la figura 2, los impulsos de rufdo producidos en la borna A.
de los circuitos de sinperonizacién 28 que superen el umbral de ruf
do, desarrollan una tensidén a través del resistor 36 que proporcig
na la polarizacidn directa de la unidén base-emisor de ﬂranaisto; :
38, reduciendo de ese modo la tensién en el slectrodo colsctor del
trensistor 38 a un nivel qus acciona el corte del.transistor 40,
Con sl transistor 40 al corte, le impedancia 4 obggrvando la unién
bass-emisor del trensistor 46 es muy elevada y, por consiguisnte,
la impedancie de carge para el condensador 26 e& la resistencia del
resistor 30 més la impedancia de entrade del transistor 32, Dada {
que la roesistencia del resistor 30 se escoge de manera que sea muf
superior a la de la resistencia del rasistor 44, la velocidad de }
carga del condensador 26 aumsnta en aproximademente la relacién en
tre la resistencia del resistor 30 y la resistencia del resistor
44. Esta técnica disminuye el cambio de carga en el condensador 26

duranteg el intervale de impulsos de ruido.

Como puede verse por referencia a 1o asnteriormente exXpuss

to, cen ©l uso de la puerta de ruido se aumenta notablemente l@ qg
pucidad de los circuitos de sincronizacién pera reconocer las seﬁi

les de sincronizacidn que se presentan despuds de los impulsos de

ruido, |

Dascrita suficientemente la -naturaleza del invanto, asi ci
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mo la mansra de realizarlo en la préctica, debe hacerse constar -
que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de
modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundz

mental,
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REIVINDICACIONES

l.- Perfeccionamientos en puertas automdticas de ruido en
amplificadores de sefisl de sincronizacidén, del tipo que comprendsn
un condensador que tiens una primera borna adeptade para ser aco~'
pleda a una fuente de mfiales de sincronizacién,tenisendo dichas se-
fiales de sincronizacidn un nivel méximo inferior a un primer nivel
wstando ademds dicha fuente contaminade por sefiales de rufdo que
tienen un nivel médximo superior al citado primer nivel, medios qu4
proporecionan un primer recorrido de carga para el citado condensa+
dor, incluyendo un dispositivo activo conductor de corrients, aco-

plado s una segunda borna de dicho condensador para eargar el con<

densador desde dicha fuente de sefiales sustancialmente de acuerdo

con las caractgristicas de dicho primer recorride de carga cuandoi
g8l dispositivo activo conductor de corrisnte estéd en ssrvicioj cgg
racterizados porque se disponen medios de dateccién que proporcig?
nan un ssgundo rscorrido de carga acoplado a la segunda borna de |
dicho condensador y 8 los citados medios que proporcionan un pri-
mer recorrido de carga para pener en servicio dicho dispesitivo -
activp conductor de corriente cuando las seriales producidas por -
la Fuente de ssfiales es inferior al primer nivel para poner fusra

de servicio el dispositivo activo conductor de corrients cuando -

las sefialss producidas por la fuente de 8sfiales ss superior al -

primer nivel, propeorciocnando de ese modo la curga de dicho condeni

}
sador desde dicha fuente de sefiales sustancialmente de acusrdo - |

con las caracterfsticas de dicho segundo recorrido de carga cuan-
do las sefiales producidas por diéha fuente Je ssfiales son superig
res al primer nivel mencionado.
2.~ Parfecciocnamientos seqln la reivindicacién 1, caract#
izados porque los medios de deteccidn incluyen medios acoplados (K

= *a tggunda borna del condensador para proporcionar el segundo
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recorrido de carga y para desarrollar seqln las sefiales proporcig
nalass 8 las sefiales producidas por la fusnte de sefules; y medios
de umbral acoplados a dichos medios para proporcioner el segundo
recorrido de carga y desarrollar las segundas sefiales y acoplados
al dispositive activo conductor de corriente para poner an sarvi-
cio el dispositive activo conductor de corriente cuando las segun
das sefialas son inferiores a un nivel predeterminado carrespondien
te a dicho primer nivel y para poner fuera de servicio el UiSpOSi+
tivo active conductor de corrisnte cuando las segundas sefiales aoﬁ
superiores a diche nivel predsterminado.

3+~ Perfeccionamientos segdn la reivindicacidn 2, caracte-
rizados porque los maedios de umbral consisten en un segundo dispg
sitivo wCtivo conductor @ corrisnte y el nivel predseterminado es
la tunsidn base-smisoar,

4,- Perfeccionamisentos segln la peivindicacién 3, caractg
rizados porque dichos medios que proporcionan un primser recorrido‘
de carga incluyen medios acoplados a la smgunda borna de dicho cogf
densador para proporcionar el primer recorrido de cargae y dasarrg:
llar terceras seflales proporcionales a las senales producidas por
las fuentes de sefiales cuando estd en servicioc del dispositivo ag:
tivo cenductor de corriente,

5.~ Perfeccionamientos en puertas automdticas de rufdos ah
amplificadores de sefial de sincronizacidn; tal y como queds sus- 3

tancialmente descrito en la presente Memoria, e ilustrado en los

dibujos adjuntos,.
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Esta Memoria, consta de 12 hojas, escritas a mdguina por

una sola csars,

Madrid, . SFY A6

RCA CORPORATION, P
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